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Povrch Si(111) pred a po desorpci thallia

Dr. Pavel Kocan

Matematicko-fyzikalni fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Thallium je vyjimecné mezi ostatnimi kovy IlIA skupiny - jako jediné vzhledem
ke své hmotnosti vykazuje tzv. inert pair effect, diky kterému se v pfirodé
vyskytuje nejen v trivalentni podobé, ale téz jako monovalentni. Na povrchu
Si(111) pfi ohfevu na 300°C vznika rekonstrukce 1x1, ve které je idealné
zakon&eny povrch Si(111) pokryt monovrstvou thallia v monovalentnim
stavu. Jiz pfi teploté 350°C Ti desorbuje z povrchu a otevira se idealné
zakoncCeny povrch. Analogicky k Stipani kfemikového krystalu ve vakuu jsou
pozorovany metastabilni rekonstrukce Si - 2x1, sqrt3xsqrt3, 5x5, atd v
zavislosti na dalSim ohfevu vzorku. Diskutovana bude struktura a stabilita
jednotlivych rekonstrukci. Experimentalni data ziskana pomoci metod STM a
LEED ukazuiji, Ze i povrch Si(111) bez adsorbatu dokaze - po desetiletich jeho
studia - prekvapit.
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